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OBStLUGA | TECHNOLOGIA SPD TESTOWANE WIECZYSTA
ROZDZIELCZOSCI ON-DIE ECC HUB W 100% GWARANCJA

Najnowsza technologia w zasiegu reki

Pamieci GOODRAM DDR5 to ogromny przeskok technologiczny wzgledem
wczeshiejszych generacji. To rowniez niespotykana dotad wydajnosé.
Uzytkownicy platform dostosowanych do najnowszego standardu z pewnoscia
docenig réznice — pamieci DRAM DDR5 to o ok. 50% wzrost przepustowosci
wzgledem generacji czwartej, a takze dwukrotnie wyzsza ilos¢ bankéw.
Stabilno$¢ przy tak wysokim taktowaniu gwarantuje PMIC, czyli wbudowany
uktad scalony zarzgdzajgcy zasilaniem.

Wysoka wydajnosé

5200 MHz
PREDKOS¢ Atutem korzystania z modutdw Goodram najnowszej generacji jest miedzy innymi
wydajniejsze dziatanie i tadowanie systemu, ptynna mozliwos¢ przetgczania sie miedzy
CL42 aplikacjami oraz szybsza praca z duzg liczbg otwartych okien przegladarki. Zastosowanie
OPOZNIENIE odpowiednich rozwigzan technologicznych pozwala uzyskaé¢ wysokie taktowanie, niski

pobdr mocy oraz utrzymanie stabilnosci pracy modutéw DDRS5.

Niezawodnosé

Nasze moduty pigtej generacji korzystajg z technologii On-Die
ECC, co pozwala na niemal catkowite zlikwidowanie bteddw
bitowych. Dla uzytkownika oznacza to wysoka niezawodnosé
modutow podczas wykonywania najbardziej skomplikowanych
operacji.

Szerszy wachlarz mozliwosci Jednym z najwazniejszych elementéw naszych modutéw pamieci

DDR5 jest PMIC (Power Management Integrated Circuit), czyli
uktad scalony =zarzadzajgcy energig. Daje on mozliwosci
dostosowania modutéw pod kgtem zarzadzania energia.

SPD HUB, to potgczenie znanego z poprzedniej generacji
modutéw uktadu EEPROM oraz SPD (ang. Serial Presence Detect)
rozszerzonego o czujnik temperatury. Uktad ten umozliwia
zapisanie podstawowych informacji o module i jego parametrach
w szerszym spektrum.



